Title (en)
Thin film resistors whose surface resistance values are comprised between 1M-ohms and several G-ohms and process of making it.

Title (de)
Dunnschichtwiderstande mit Flachenwiderstandswerten im Bereich zwischen 1M-Ohm und mehreren G-Ohm und Verfahren zu ihrer Herstellung.

Title (fr)
Reésistances a couche mince dont les valeurs de la résistance superficielle sont comprises entre 1M-ohms et plusieurs G-ohms et son procédé de
fabrication.

Publication
EP 0405304 A2 19910102 (DE)

Application
EP 90111587 A 19900619

Priority
DE 3921431 A 19890629

Abstract (en)
Thin film resistors consisting of a transparent conductive oxide, in particular of indium tin oxide (= ITO) have sheet resistance values between 1
Mohm and several Gohm if they are prepared by sputtering or vapour deposition in an atmosphere having an enhanced oxygen partial pressure. It is
possible to produce thin film resistors composed of ITO layers in the range from 8 Mohm to 40 Gohm which are used for integrated circuits in large-
area electronics.

Abstract (de)
Aus einem transparenten, leitfdhigen Oxid, insbesondere aus Indium-Zinn-Oxid (= ITO) bestehende Diinnschichtwiderstdnde weisen
Flachenwiderstandswerte zwischen 1 M-Ohm und mehreren G-Ohm auf, wenn ihre Herstellung durch Sputtern oder Aufdampfen in einer
Atmosphéare mit einem erhohten Sauerstoffpartialdruck erfolgt. Es kénnen Dunnfilm-Widerstande aus ITO-Schichten im Bereich von 8 M-Ohm und 40
G-Ohm realisiert werden, die fur integrierte Schaltungen in der Gro3flachenelektronik Anwendung finden.
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